
PAM8012

PIN ASSIGN & DIMENSIONs

2.0W FILTERLESS MONO CLASS D POWER AMPLIFIER IN ULTRA SMALL FORMFACTOR

TYPICAL APPLICATION

DESCRIPTION

FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM
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SINGLE-ENDED

differeNTial

超小型ながら最大２ワット
(*)

の出力が可能なＤ級アンプモジュールです。

ピン取り付け穴が長穴加工となっていますので、電線のハンダ付けがし易くなっています。

差動入力型ですが、IN- を GND に接続することでシングルエンド入力としても使用できます。

WCSP9
1.24x1.24mm

SPECIFICATIONS

電源 +2.5V ～ +5.5V

グラウンド

差動入力 (+)

差動入力 (-)

シングルエンド入力の場合は、GND に接続。

シングルエンド入力の場合は、信号入力。

モジュールの基準電位。

電池２本 (3V) での駆動も可能。
スピーカの (+) に接続します。

出力 (+)

スピーカの (-) に接続します。

出力 (-)

出力は、BTL 駆動となっています。

スピーカの端子をこの２つの端子に

接続する必要があります。

GND には、つなぎません。

(*) +V=+5V, Z
L
=4Ω時

EN は VDD に接続し常時動作設定となっています。

また、PL は抵抗未接続で、出力制限なしの設定となっています。

なお、アンチサチュレーション機能は、有効となっています。

電源部には、コンデンサ（パスコン）が付加されています。

シングルエンド入力での使用例

差動入力での使用例

FEATURES

概要

機能ブロック図

スペック

特長

使用例

ピン配置と寸法

 
 tinU gnitaR retemaraP

 V 5.5 ot 5.2 egnaR egatloV ylppuS
Ambient Temperature Range -40 to +85 

°C 
Junction Temperature Range -40 to +125 

 
 tinU gnitaR retemaraP

Supply Voltage, VDD 6.0  
V 

Input Voltage, IN+, IN- -0.3 to VDD +0.3 
 2.3 ecnatsiseR daoL muminiM Ω 

Maximum Junction  Temperature -65 to +150 
°C  051 erutarepmeT egarotS

Soldering Temperature 260, 10sec 

(@TA = +25°C, unless otherwise specified.)  

推奨動作条件　　　　RECOMMENDED OPERATING CONDITIONS

絶対最大定格ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

・DIODES(PAM) 社製ワンチップＤ級アンプ IC PAM8012 使用

・電源電圧　2.5V ～ 5.5V　電流　最大 500mA（@5V 4Ω）

・ゲイン　18dB( 最大 )　※アンチサチュレーション非動作時

・1.0W(8Ω負荷 )/2.0W(4Ω負荷 ) 出力（＠5V, THD 1% 未満）

・低ノイズ、高電源リプル除去率

・自動復帰短絡保護、過熱保護内蔵

・超小型モジュールサイズ　10.5x11mm 

とても小さい！

(+)

(-)

IN(-) 端子と GND 端子を接続します。

(+)

(-)

(+)

(-)

(+)

(-)

電源

入力

ソケットやブレッドボードに挿して使う場合は、
　挿した状態でピンを取り付けると綺麗に取り付けできます。長穴加工で電線のハンダ付けがし易い。

スピーカの端子に固定することも可能。
（ただし、スピーカの構造に依存します）

VDD

1µF 1µF

10µF 1µF0.1µF

0.1µF
入力 出力 (+)

(-)

(+)

(-)

電源

入力



 

(@
T A

 =
 +

25
°C

, V
DD

 =
 5V

, u
nle

ss
 ot

he
rw

ise
 sp

ec
ifie

d.)
 

 
stinU

 xaM
 pyT

 niM
 snoitidnoC tseT

 rete
maraP

 lob
myS
I Q

 
Qu

ies
ce

nt 
Cu

rre
nt 

V E
N =

 5.
0V

, V
DD

 =
 5V

, P
L =

 0V
 

No
 Lo

ad
 

 
4.2

 
 

mA
 

I SD
 

Sh
utd

ow
n C

ur
re

nt 
V D

D =
 2.

5V
 to

 5.
5V

, V
EN

 =
 0V

 
No

 Lo
ad

 
 

 
1 

µA
 

|V
OS

| 
Of

fde
t V

olt
ag

e 
V D

D =
 5V

 
-2

0 
 

+2
0 

mV
 

R I
N 

Inp
ut 

Re
sis

tor
 

V D
D =

 5V
 

 
31

 
 

KΩ
 

G V
 

Cl
os

ed
 Lo

op
 G

ain
 

V D
D =

 5V
 

 
18

 
 

dB
 

f SW
 

Sw
itc

hin
g F

re
qu

en
cy

 
V D

D =
 5V

 
 

25
0 

 
KH

z 
T O

N 
Tu

rn
-O

n 
Tim

e 
V D

D =
 5V

 
 

45
 

 
mS

 
OT

P 
Ov

er
 T

em
pe

ra
tur

e P
ro

tec
tio

n 
V D

D =
 5V

No
 Lo

ad
 

 
15

0 
 

°C
 

OT
H 

Ov
er

 T
em

pe
ra

tur
e H

ys
ter

isi
s 

V D
D =

 5V
No

 Lo
ad

 
 

40
 

 
°C

 
V E

NH
 

Hi
gh

-L
ev

el 
EN

 V
olt

ag
e 

V D
D =

 5V
 

1.4
 

 
 

V 
V E

NL
 

Lo
w-

Le
ve

l E
N 

Vo
lta

ge
 

V D
D =

 5V
 

 
 

0.4
 

V 
AR

 
Ma

xim
um

 A
tte

nu
ati

on
 R

an
ge

 
An

ti-S
atu

ra
tio

n A
cti

ve
 fr

om
 +

18
dB

 to
 -1

8d
B 

 
26

 
 

dB
 

       

 
stinU

 xaM
 pyT

 niM
 snoitidnoC tseT

 rete
maraP

 lob
myS
V D

D 
 

 egatloV ylppuS
 

2.5
 

 
5.5

 
V 

P O
 

Ou
tpu

t P
ow

er
 

R P
L =

 11
0K

Ω,
 f =

 3k
Hz

, R
 =

 4
Ω 

V D
D =

 5V
 

 
2.0

 
 

W
 

R P
L =

 11
0K

Ω,
 f =

 3k
Hz

, R
 =

 8
Ω 

V D
D =

 5V
 

 
1.0

 
 

 

TH
D+

N 
To

tal
 H

ar
mo

nic
 D

ist
or

tio
n P

lus
 N

ois
e 

V D
D =

 5V
, P

O 
= 

1W
, R

 =
 4
Ω 

f =
 1k

Hz
 

 
0.0

8 
 

 
V D

D =
 3.

6V
, P

O 
= 

2W
, R

 =
 4
Ω 

 
0.0

8 
 

%
 

V D
D =

 5V
, P

O 
= 

1W
, R

 =
 8
Ω 

f =
 1k

Hz
 

 
0.0

8 
 

 
V D

D =
 5V

, P
O 

= 
0.5

W
, R

 =
 8
Ω 

 
0.0

8 
 

%
 

PS
RR

 
AC

 P
ow

er
 S

up
ply

 R
ipp

le 
Re

jec
tio

n 
f =

 21
7H

z, 
Inp

uts
 A

C-
Gr

ou
nd

ed
 

wi
th 

C I
N =

 0
.1µ

F 
V D

D =
 5.

0V
 

 
-7

5 
 

 
V D

D =
 3.

6V
 

 
-7

5 
 

 

SN
R 

Si
gn

al 
to 

No
ise

 R
ati

o 
TH

D 
= 

1%
, f

 =
 1

KH
z 

V D
D =

 5.
0V

 
 

95
 

 
dB

 
V D

D =
 3.

6V
 

 
95

 
 

 

V N
 

Ou
tpu

t N
ois

e 
C I

N =
 0.

1µ
F,

 In
pu

ts 
AC

-G
ro

un
de

d 
No

 A
-W

eig
hti

ng
 

 
60

 
 

 
A-

W
eig

hti
ng

 
 

40
 

 
µV

 

η 
Pe

ak
 E

ffic
ien

cy
 

R L
 =

 8Ω
 

f =
 1k

Hz
 

 
90

 
 

 
R L

 =
 4Ω

 
 

 
87

 
 

%
 

特
性

値
、

グ
ラ

フ
は

、
参

考
デ

ー
タ

で
す

。
詳

細
に

つ
き

ま
し

て
は

対
象

デ
バ

イ
ス

（
P

A
M

8
0

1
2

）
の

最
新

デ
ー

タ
シ

ー
ト

を
ご

参
照

く
だ

さ
い

。

弊
社

で
測

定
し

た
実

測
値

で
す

。

測
定

条
件

…
入

力
信

号
に

1
k
H

z
の

正
弦

波
を

入
力

。

　
　

　
　

　
負

荷
は

純
抵

抗
負

荷
と

し
て

セ
メ

ン
ト

抵
抗

を
使

用
。

モ
ジ

ュ
ー

ル
の

電
源

電
圧

と
最

大
消

費
電

流

電
源

電
圧

[V
]

負
荷

抵
抗

[Ω
]

消
費

電
流

[m
A

]

5
.0

4
4

8
0

  
  

5
.0

8
2

6
0

3
.3

4
3

3
0

3
.3

8
1

8
0

3
.0

4
3

0
0

3
.0

8
1

7
0

2
.5

4
2

8
0

2
.5

8
1

6
0

(m
a
x
)

(m
a
x
)

(m
a
x
)

(m
a
x
)

(m
a
x
)

(m
a
x
)

(m
a
x
)

(m
a
x
)


